1.) Egy NPN bipolaris tranzisztor U, fesziiltségét U,=26mV-tal megnoveljik. Az eddigi
100uA-es kollektor aram uj értéke:

A: 101uA B:272uA C: 27uA D:126uA

2.) 230V eftektiv értékii szinuszos fesziiltség abszolut kozépértéke:
A:326V B: 207V C: 0V D: 255V

4.) A fesziiltségforrasunk tiresjarasi fesziiltsége 3,3V, belsd impedanciaja jQ. Ahhoz, hogy a
kimeneti fesziiltség fazisa 45 fokot késsen az iiresjarasi fesziiltséghez képest a terheld
impedancia:

A 10 B:jQ C:(2+2)) Q D: (1) Q
megj.: igen, A ¢és D is helyes, megkérdeztem Varjasit is.

6.) Egy 1uF-os kondenzatoron 0,628A effektiv értékti 1kHz-es aram folyik at. A rajta esé
fesziiltség effektiv értéke:

A: 1kV B: 100V C: 3,14V D: 628V

2.) 230V effektiv értékii szinuszos fesziiltség kozépértéke:
A. 326V B: 207V C: 0V D: 255V

3.) A kapacitas mértékegysége lehet a kovetkezo:
A: [J/VE] B: [As/m?] C: [Vs/A] D: [V/As]

4.) A fesziiltségforrasunk tiresjarasi fesziiltsége 10V, belsé impedanciaja 1Q. Ahhoz, hogy a
kimeneti teljesitmény maximalis legyen, a terhel6 ellenallas értéke:

A:0Q B12Q C:2Q D:1Q

5.) Egy egytérolds alul-ateresztd sziir$ fesziiltségerdsitése 1kHz-en 10, akkor 100Hz-en lehet:
A: 101 B: 0,9 C: 11 D:9

6.) Kisiitott 1uF-os kondenzatort 1 A-rel toltiink. Fesziiltsége 1ms mulva:
A: 1000V B: 1V C: 1000V/s D: IpvV

7.) Haromfazisi halozatban a vonali fesziiltség effektiv értéke 380V. A fazis fesziiltség
effektiv értéke:

A. 220V B: 326V C: 565V D: 230V

9.) AZ IGBT labai:
A: BCE B: GDS C: AKG D: GCE




1.) Egy halozati fesziiltséget egyeniranyito didda fesziiltsége +1A mellett +0,9V, a diddéara
-0,9V-ot kapcsolva arama:
A:-1A B: 1A C: -10uA D: 10uA

cos (2750t ) * cos (272’501‘ - Zj

4.) Az fiiggvény kozépértéke:

A: 0,5 B:1 C:0 D: -2

6.) Toltetlen 1puF-os kapacitds és 1kQ-os ellendllas soros kapcsolasara 1V-os DC fesziiltséget
adunk. 10" masodperc elteltével a kapacitas U,. fesziiltsége:

A: 1uV?? B: 0,999999V C: 1V D: 0V
megj.: ImV-nak kéne lennie, valosziniileg eliras

2.) A bandgap referenciafesziiltség lehet:
A: 10V B: 0V C: 0,7V D: 1,22V

6.) cos(a)*sin(p)=

AZOB—:%(sin(a+ﬁ)—sin(a—ﬂ)) C: %(Sin("Hﬂ)*‘Sin(O‘_ﬂ)) D: sin(a+f)-sin(a-pB)

7.) atan2(1;1) =
A: © B: 0 C:n/2 D: /4

9.) A termikus fesziiltség:
Ak B: kT/q C: 1,38*10*J/K D: 1,6%10" As

1.) Egy bipolaris tranzisztor Uy, fesziiltségének 1. aramtol valo fiiggése:

A: logaritmikus B:exponencialis C: linearis D: szinuszos

3.) A kapacitas mértékegysége lehet a kdvetkezo:
A: [Q] B: [As/V C: [Vs/A] D: [Vs]

4.) A fesziiltségforrasunk iiresjarasi fesziiltsége 3,3V, bels6é impedancidja 1Q2. Ahhoz, hogy a
kimeneti fesziiltség fazisa azonos legyen az iiresjarasi fesziiltséggel a terheld impedancia:
A: 1Q B:jQ C: (2+2)) Q D: (1)) Q

5.) Egy visszacsatolatlan er6sité invertald bemenetét foldre kotjik, a nem invertalo
bemenetére -20mV fesziiltséget adunk. A kimenet fesziiltsége:
A: 40,02V B: =-U, C:-0,02V D: =+U,

10.) A Boltzmann allandé mértékegysége lehet:
A:eV B: Nm/K C:J D: W/K



1.) Egy bipolaris tranzisztor I. &ramanak Uy, fesziiltségtdl valo fiiggése:
A: logaritmikus B:exponencialis C: linedris D: szinuszos

2.) Toltetlen 1pF-os kapacitas és 1kQ-os ellenéllas soros kapcsolasara 1V-os DC fesziiltséget
adunk. 1 s elteltével az ellenallas fesziiltsége:

A: 1mV B: 0V C: 1V D: 0,707V

3.) Az induktivitas mértékegysége lehet a kdvetkezd:
A: [Q] B: [Vs/menet2] C: [Vs/A D: [Vs]

4.) Az XOR kapu kimenete, ha mindkét bemenete magas:
A:L B:H C:1 D: Toggle

5.) Ap=10 erdsitésti, TI=10ms integralasi idejii PI szabalyoz6 DC erdsitése:
A: 10 B: 1[V/ms] C:0 D: «

6.) Egy transzformator primer fesziiltsége 230V, szekunder fesziiltsége 24V, a terheld
teljesitmény 24 W, a primer aram:
A:TA B: 24/230 A C: 17230 A D: 24A

7.) Haromfazisa halozatban a vonali fesziiltség effektiv értéke 400V. A fazisfesziiltség

csucseértéke:
A: 230V B: 326V C: 220V D: 141,4V

8.) Az (2+cos(2750¢))*cos(2750) fiiggvény kozépértéke:

A: 0,5 B:1 C:0 D: -2
9.) A didda labai:
A: BCE B: GDS C: AKG D: AK

10.) Soros 10 Ohm ¢és 10mH ered6 impedancidja SOHz-en:
A:105Q B:9Q C: 13,14 Q D: 20 Q

1.) Egy visszacsatolatlan erdsitd nem invertadld bemenetét foldre kotjiik, az invertalo
bemenetére -20mV fesziiltséget adunk. A kimenet fesziiltsége:
A:+0,02V B: =-U; C:-0,02V D: =tU,

3.) Egy Zener didda fesziiltsége -10mA hatasara -6,8V. Valtozatlan referencia rendszer
mellett +10mA hatasara fesziiltsége:
A: 0,7V B: -6,8V C:+1,7V D: 0V

4.) Egy soros R-L kor impedancidja 10kHz-en 1kQ. Ebbdl kdvetkezik, hogy

I< 0,1H
A: R>1kQ B: C<0,1uF C: 27 D: R<0,707kQ




8.) Egy 10uF-os kondenzatoron 3,14A cstcsértékii SOHz-es dram folyik at. A rajta esd
fesziiltség csucsértéke:
A: 1V B: 1kV C:31,4uV D: 1,41kV

9.) Egy tag impedanciaja 1kHz-en 1-j[Q2]. A tag lehet:
A: soros R-C B: soros R-L C: parhuzamos L-C  D: soros L-C

10.) A fesziiltség mértékegysége:
A: nV/+Hz B: V/m C.V D: Vs

1.) Egy 100V-o0s 10nF-os foliakondenzatort és egy 10V-os zarofesziiltségre kapcsolt 100pF-os
Varicap diddat sorba kapcsolunk. Az eredd kapacitas:

A: 99pF B: 10,1nF C:1001InC D: 10V

2.) Egy tavvezetékre L=2,5uH/m, C=1nF/m a tdvvezeték hullamimpedanciija:

A:R=100 Ohm B: R=2,5 kOhm C: R=50 Ohm D: R=0,1 Ohm

3.) ImW zaj és 1W jel esetén:
A: SNR=30dB B: SNR=-46dB C: SNR=43dB D: SNR=6dB

4.) Egy soros R-L kor impedancidja OHz-en 1kQ. Ebbdl kovetkezik, hogy

[ kQ
A: R=1kQ B: L=1H C: 7 ox D: £=0,707

5.) Egy 230V effektiv értékli SOHz-es szinuszos jel id6 szerinti derivaltja t=15ms-ban:
A: =0,1[V/ us] B: &—0,1[V/ ps] C:0 D: =314[V /5]

6.) Egy zener didda fesziiltsége 5,6V SmA, ill. 5,7V 15mA éatfolyé dram hatasara. Kozelitd
dinamikus ellenallasa a 10mA-es munkapontban
A: 560 Q B:10Q C: 10 mQ D: 5,65 Q

7.) Az (1+cos(27250¢))* cos (27100¢) fizggveény kozépérteke:
A: 0,5 B:1 C:0 D: -2

8.) A tirisztor (SCR) labai:
A: BJT B: SDG C: BCE D: ACG

10.) A 16 sorba kapcsolt 14V-os 3W-os karacsonyfa izz6 koziil egy kiégett. Ha a helyét
rovidzarral helyettesitjiik, az 1zz6 sor altal felvett teljesitmény:

A: 3W-tal nd B: 3W-tal csokken  C: valtozatlan D: 3W
megj.: ez nem eliras, tényleg NO a teljesitmény (a rakapcsolt fesziiltség nem valtozik, de az
eredd ellenallas csokken)



1.) A fesziiltségforrasunk liresjarasi fesziiltsége 100V, belso ellenallasa 10Q. Ellenallas
terhelés esetén a kimeneti teljesitmény maximalis értéke:

A: 500W B: 10A C: 1 kW D: 250W

3.) ImV zaj és 200mV jel esetén:
A: SNR=200dB B: SNR=-46dB C: SNR=43dB D: SNR=46dB

6.) Egy zener dioda fesziiltsége 5,6V SmA, ill. 5,8V 15mA atfoly6 aram hatasara. Kozelitd
dinamikus ellenalldsa a 10mA-es munkapontban
A:200 B: 10 Q C: 10 mQ D:5,65Q

8.) A bipolaris tranzisztor labai:
A: CEB B: SDG C: GCE D: ACG

9.) Egy 10uF-os kondenzatoron 3,14 A effektiv értékli S0Hz-es aram folyik at. A rajta eso
fesziiltség effektiv értéke:
A: 1kV B: 1V C: 3,14V D: 1,41kV

10.) Egy -10 erdsitést jelfordité miiveleti erdsitds kapcsolas bemeneti arama 10V bemeneti
fesziiltségnél 1mA, a visszacsatold ellenalléas értéke:
A: 100kQ B: 10kQ C:20dB D: 1kQ

1.) Egy feliiletszerelt ellenallason 1mA hatasara 1mW esik. Az ellenallasrol tudjuk, hogy:
A:R=1k Q B: S=2mVA C:Z=1V/A D: U=1mV

2.) Egy 1puF-os kapacitason a fesziiltség véltozas: 100V/us. Aramara igaz, hogy:
A: di/dt=1A/us B:1=10A C: di/dt = 100A/ps D:1=100A

3.) Egy idedlis, miiveleti erdsitds, hiszterézis nélkiili komparator nem invertalé bemenetére +2V, az
invertald bemenetére +1V fesziiltség kapcsolodik. A kimenet fesziiltsége:

A:~+U, B: -1V C:.~-U; D: +1V
4.) Egy 10kOhm-os és egy 20kOhm-os ellenallas parhuzamos kapcsolasan 30mA folyik at. A
10kOhm-os ellenallas arama:

A: 20mA B: 10mA C: 30mA D: 15mA

5.) Holtidds tagot ir le:
|
2 1
1+ A, [1 + —J

A e7h B: o C: sT, D: sT,
6.) Az 1000pF-os kondenzator impedancidja 1kHz-en:

A:m/2 Q B: 1007 Q C:2nQ D: 1/2m) Q

7.) A 20dB-es atvitelhez tartozo teljesitményerdsités:
A: 400 B: 4 C:25 D: 100




8.) Egy 10V-o0s Zener diddan 10mA nyitd irdnyu aram folyik at. Teljesitménye lehet:
A 1W B: 10W C: TmW D: 100mW

9.) Idealis soros L-C tagnak, mint fesziiltség osztonak az atviteli tényezoéje 0 frekvencian, ha a kimenet
az kondenzator fesziltsége:

A: oo B:1 C:\2 D: 0
1.) Egy fesziiltségvezérelt oszcillator 2V bemeneti fesziiltség hatasara 12kHz-es jelet allit elS. Atviteli
tényezoje:

A2V B: 6 kHz/V C: 0,16 V/ kHz D: 12 kHz

2.) Toltetlen 1uF-os kapacitas ¢és 1kQ-os ellenéllas soros kapcsoldsara 1V-os DC fesziiltséget
adunk. 1 ps elteltével a kondenzator fesziiltsége:
A: 0V B: ImV C.1v D: 0,707V

3.) A keskenysavu zajfesziiltség mértékegysége:
A: uV/vHz B: V/m C:V D: Vs

4.) Egy miveleti er6sité kimeneti fesziiltsége 4V, nem invertalé bemenetére -1V-ot adunk. Invertalo
bemenetének fesziiltsége normal miikddés esetén lehet:

A: -0,999V B: 4V C: -4V D: 0V
megj.: ha a bemeneti off-set fesziiltség ugy alakul, hogy u" > u” akkor j6 megoldas.

6.) A FET labai:
A: GDS B: AK C: BCE D: BJT

7.) Egy U,=0,7V, r,=10Q-mal jellemezhetd diédan 20mA aram folyik. Fesziiltsége:
A: 09V B: 0,7V C: 1V D: 70mA

8.) Sorosan kapcsolunk 4db 20nF -os és 3db 15 nF -os kondenzatort. Az eredd kapacitas:
A:2.5nF B: 125nF C:2,5kQ D: 12.5nF

9.) A jelterjedés sebessége egy miianyag-szigetelésii csavart érparon:
A:330m/us B: 200m/us C: 300km/h D: 9,81m/s?

10.) Egy 3F2U6U egyeniranyitd bemeneti teljesitménye 1kW. Kimeneti teljesitménye lehet:
A: 1,1kW B: 0,99kW C: 1,41kVAr D: 0,707kWh

1.) Egy 0,10hm-os ellenallason 10A folyik at. Teljesitménye:
A: 1000W B: 1W C: 100W D: 10W

2.) Egy 10uF-os kapacitason a fesziiltség valtozas: 10V/ps. Araméra igaz, hogy:
A: di/dt=1A/us B: di/dt = 100A/us C:1=100A D:1=10A

3.) Egy idealis, miiveleti er6sitds, hiszterézis nélkiili komparator nem invertalé bemenetére +8.3V, az
invertaldo bemenetére +8.22V fesziiltség kapcsolodik. A kimenet fesziiltsége:
A: +0.08V B: ~+U, C: 8V D: ~-U,



4.) 100mH-is induktivitasra 100V egyenfesziiltség kapcsolodik. Az draméra igaz:
A: di/dt=1kA/s B: di/dt = 0.001A/s C: 1A D: 1=1000A

5.) Egy 10kOhm-os és egy 20kOhm-os ellenallas soros kapcsolasara 30V-ot kapcsolunk. A
10kOhm-os ellenallas arama:
A: 20mA B: 10mA C: 30mA D: ImA

7.) A 40dB-es atvitelhez tartozoé fesziiltségerdsités:
A: 100 B: 4 C:25 D: 400

7?8.) A 16 sorba kapcsolt 14V-0s 3W-os karacsonyfa izzok koziil egy kiégett. Ha a kerékparbol
kiszerelt 6V-0s 3W-0s izzoval helyettesitjiik, az ijjonnan berakott izz6 felvett teljesitménye:

A: 0.5W B: 7W C:3,1W D: 3W
megj.: 0,612 W-ra jon ki pontosan, igy valdsziniileg A a jo megoldas

7710.) Parhuzamosan kapcsolunk 4db 20nQ -os és 3db 15 nQ -os kondenzatort. Az eredo kapacitas:
A:2.5nF B: 125nF C:2,5kQ D: 12.5nQ
megj.: ha az értékek nF-ban vannak megadva, akkor B, valoszintileg eliras.

1.) Egy visszacsatolatlan erdsitd nem invertald bemenetét foldre kotjiik, az invertalo
bemenetére +20mV fesziiltséget adunk. A kimenet fesziiltsége:

A: 40,02V B: =-U; C:-0,02V D: =+U;
3.) Egy Zener didda fesziiltsége -10mA hatasara +6,8V. Valtozatlan referencia rendszer
mellett +10mA hatasara fesziiltsége:

A:-0.7V B: -6,8V C:+1,7V D: 0V
megj.: ha a megszokott dioda karakterisztikaban az U tengelyt ,,megforditjuk” akkor igaz

4.) Egy soros R-C kor impedancidja 1kHz-en 1kQ. Ebbdl kovetkezik, hogy

I 1kQ
A: R>1kQ B: C>0.1uF?? C: 7 2x D: R<0,707kQ
megj.: teljesen pontosan C >= 0,159 uF
7.) Egy szilicium dioda kiiszobfesziiltsége:
A: 0.7V B: 2V C:0,1V D: 5V
9.) Egy tag impedanciaja 1kHz-en 1+j[Q]. A tag lehet:
A: soros R-C B: soros R-L C: parhuzamos L-C  D: soros L-C

1.) A fesziiltségforrasunk liresjarasi fesziiltsége 200V, belsd ellenallasa 10Q2. Ellenallas
terhelés esetén a kimeneti teljesitmény maximalis értéke:
A: 10A B:250W C: 1kW D: 100W

2.) Egy vezetéken atfolyd aram egyenaramu Osszetevije 2A, 1kHz-es dsszetevdjének effektiv
érteke 20A, a tobbi Osszetevd elhanyagolhat6. Az dram effektiv értéke:
A: 22A B: 20.1A C: 19,9A D: 404A




3.) Egy fazist nem fordit6 miiveleti erdsités kapcsolasban a miiveleti erdsitd nem invertald
bemenete:
A: ~-U; B: GND C: ~+U; D: U,

4.) Egy 10m hosszu tavvezetékre L=10uH/m, C=InF/m a jelterjedése ideje kozelitdleg:
A: T=1ns B: T=1ms C: T=1s D: T=1us

5.) Egy 230V effektiv értékii SOHz-es szinuszos jel id0 szerinti derivaltja t=0-ban:
A_:zO,l[V/,us] B: *=0,1[V/us] .0 D: ~314[V /s]

6.) Egy U,,=0,7V, r,=30Q-mal jellemezhetd diddan 10mA folyik at.
A: U,=0,7V B: U=1V C: Uy,=300,7VD: U,=0,4V

7.) A héellenallas mértékegysége:
A: K/'W B: Ohm C:JK D: As/V

8.) Szinuszos fesziiltségre kapcsolt idedlis ellendllas d&rama szinuszos és a fesziiltséghez
képesti fazisszoge: (- késik, + siet)
A: +90° B: +180° C: -45° D: 0°

9.) Egy 1F2U2U vezérelt egyeniranyitot 230V effektiv értékii szinuszos fesziiltségii halozatrol
iizemeltetiink o=60° gyujtaskésleltetés mellett soros R-L terheléssel. Az egyenirdnyitott
fesziiltség kozépértéke lehet:

A:2kV B: -100V C: 100V D: 230V

10.) SNR=20dB és 100mV-os jelszint mellett a zajfesziiltség effektiv értéke:
A: 10mV B: Im V /VHz C: ImV D: 10mV /N Hz

3.) 1uA zaj és ImA jel esetén:
A: SNR=30dB B: SNR=-46dB C: SNR=43dB D: SNR=60dB

5.) Egy 230V effektiv értekli SOHz-es szinuszos jel id6 szerinti derivaltja t=10ms-ban:

A: ~01[V/ us) B_;z—O,l[V/#S] C:0 D: ~314[V/s]

7.) Az (1+c0s(27501))*cos (2750¢) fiiggvény kozépértéke:
A: 0.5 B:1 C:0 D: -2

1.) Egy visszacsatolatlan miiveleti erdsité invertdldé bemenetére 1V-ot adunk. Az erdsitd
kimend fesziiltség +U tapfesziiltség. Nem invertalé bemenetének fesziiltsége lehet:
A 11V B: 0,99V C: -1V D: 0V

2.) Toltetlen 1uF-os kapacitas és 1kQ-os ellenallas soros kapcsolasara 1V-os DC fesziiltséget
adunk. Egy masodperc elteltével a kapacitas fesziiltsége:
A1V B: 0,707V C: 141V D: 0V



4.) Egy U,,=0,7V, r,=10Q-mal jellemezhetd diddara 1V-t adunk zaroiranyban. Arama:
A: -100nA B: 0,7V C. 1A D: 30mA

5.) Soros R=1mQ, C=1mF aramkorre U =2Vrms 50Hz-es szinuszos fesziiltséget kapcsolunk.
Allandésult allapotban az dram az U, fesziiltséghez képest:

A: linearisan csokken B: késik C: exponencialisan nd D: siet

6.) Egy tirisztor anédarama 1A, andd-katod fesziiltsége 2V, gate fesziiltsége lehet:
A: 100mA B: 0V C: -1V/us D: 2W

7.) Melyik modulacié alkalmas két jel atvitelére?
A: AM-DSB B: QAM C:FM D: AM-DSB/SC

8.) Egy miiveleti erdsitd bemenetre redukalt keskenysavi zajarama lehet:

A: 18nV /N Hz B: 10uVs C: 3mV D: 18pA/~ Hz

9.) Egy soros rezg6kor paraméterei L=1nH, C=InF, R=1Q. A rezgdkor csillapitési tényezdje:

A: 0.5 B:-0,1 C:10 D: 100
10.) Egy miiveleti erdsitds kapcsolas bemeneti fesziiltsége 10mV, kimeneti fesziiltsége 1V, a
fesziiltségerdsités:

A: 10 B: 40dB C: 20dB D: -40dB

4.) Egy U,=0,7V, r,=10Q-mal jellemezheté diodat zaréiranyban feszitiink eld. Arama:
A: -100nA B: 0,7V C. 1A D: 40mA

7.) A fesziiltségforrasunk iiresjarasi fesziiltsége 3,3V, belsé impedanciaja (1+j)Q. Ahhoz,
hogy a kimeneti fesziiltség fazisa azonos legyen az iiresjarasi fesziiltséggel a terhelo
impedancia:

A: 1Q B:jQ C:(A+) Q D: (1) Q

8.) Egy miiveleti eré6sit6 bemenetre redukalt keskenysavu zajfesziiltsége lehet:

A: 18nV /N Hz B: 10uVs C:3mV D: 18n4/~NHz

9.) Egy parhuzamos rezgékor paraméterei L=1nH, C=1nF, R=1Q. A rezgékor
csillapitasi tényezoje:
A: 0.5 B:-0,1 C:10 D: 100

1.) Egy muveleti er6sitd kimeneti fesziiltsége 5V, nem invertalé bemenetére -1V-ot adunk. Invertalo
bemenetének fesziiltsége normal miikddés esetén lehet:
A: -1,001V B: 5V C: -4v D: 0V

4.) Egy U,=0,7V, r,=10Q-mal jellemezhetd diddan 30mA aram folyik. Fesziiltsége:
A: 1V B: 0,7V C: 10V D: 40mA

5.) Soros R=ImQ, L=ImH é4ramkorre U=1Vrms 60Hz-es szinuszos fesziiltséget kapcsolunk.
Allandésult 4llapotban az dram az U, fesziiltséghez képest:
A: linearisan ndé B: késik  C: exponencialisan csokken D: siet



9.) Egy parhuzamos L=1H, C=1F, R=1Q. rezgdkor maximalis impedancidja:
A: (1+)Q B: 1/3Q C: 10 D: 0,707Q

10.) Az 1nH-s induktivitas impedanciaja 1kHz-en:
A: 1/(2m) Mohm B: 1001 ohm C: 21t yohm D: 1 Mohm

4.) Egy soros R-L-C rezgdkor impedancidja 1kHz-en minimalis, ahol abszolut értéke 1kQ.
Ebbdl kovetkezik, hogy
C 27 *1kHz I 1kQ
A:R=1kQ  B:  1kQ C: 7 2z%lkHz  D: £=0,707

1.) Egy 0,10hm-os ellendllason SA folyik at. Teljesitménye:
A:2.5W B: 0.5W C: 50W D: 250W

3.) Egy idealis, miiveleti er6sitds, hiszterézis nélkiili komparator nem invertalé bemenetére +8.3V, az
invertald bemenetére +8.4V fesziiltség kapcsolodik. A kimenet fesziiltsége:
A~ —UI B: 8,35V C:~+U; D: 0,1V

5.) Soros R-L aramkorre U, egyenfesziiltséget kapcsolunk. Az drama:
A: lineérisan n6 B: U/R-re ugrik  C: logaritmikusan né  D: exponencidlisan n6

8.) A 16 sorba kapcsolt 14V-os 3W-os karacsonyfa izzok koziil egy kiégett. Ha a kiégett izz6 helyét
rovidzarral helyettesitjiik a 224 V-ra kapcsolt izzosor felvett teljesitménye:

A:3W B: 45W C:51W D: 42W
9.) Idealis soros L-C tagnak, mint fesziiltség osztonak az atviteli tényezdéje 0 frekvencian, ha a kimenet
az induktivités fesziiltsége:

A: o0 B:1 C:\2 D: 0

10.) Parhuzamosan kapcsolunk 4db 20K-os és 3db 15K-os ellenallast. Az eredo ellenallas:
A: 125K B: 7.5K C: 5K D: 2.5K

9.) Egy parhuzamos rezgékor paraméterei L=1H, C=1F, R=1Q. A rezgokor csillapitasi
tényezdje:
A:0.5 B: -0,1 C:10 D: 100

1.) Egy visszacsatolatlan miiveleti erdsit6é invertalo bemenetére 1V-ot adunk. Az erésito
kimené fesziiltség -U, tapfesziiltség. Nem invertalo bemenetének fesziiltsége lehet:
A: 11V B: 0.99V C: 4V D: 141V

2.) Viltakozo6 arami 1kHz-es szinuszos halézaton adott egy soros R=10Q és L=5/7r mH
kapcsolas. A soros kor ered6é impedanciaja:
A:14.1Q B: 10 Q C:20Q D: 1,41 Q

773.) Egy normal aktiv tartomanyban miikodo bipolaris tranzisztor esetén igaz a
kovetkezo osszefiiggés:

A: IE:(1+:B)IC B: 1, =p1, C: I =(+a)l, D: 1,=pI.
megj.: szerintem egyik sem igaz (valoszintileg a B volt a ,,megoldas”, mivel 1. = B*1;)



4.) Passziv alulatereszté R-C sziir6 faziskésleltetése a torésponti frekvencian:
A: 90° B: 0° C:45° D: 180°

5.) Soros R=1Q, L=1mH aramkoérre U,=10V egyenfesziiltséget kapcsolunk. Egy
masodperc mulva az aram:
A: linedrisan csokken B: késik C: exponencialisan nd D: 10A

6.) 10V amplitadoju szimmetrikus haromszogjelet egy effektivérték-méré aramkorre
kapcsolunk. Az aramkor kimeneti fesziiltsége allandésult allapotban:
A: 14,1V B:5.77V C: 10V D: 1,73V

7.) Szinuszos fesziiltségforrasunk iiresjarasi fesziiltségének cstcsértéke 14,14V, belso
impedanciaja (1+j)Q. Rovidrezarasi aramanak csicsértéke:
A: 5A B: (1+H)A C: 10A D: (1-)A

8.) Egy fazisfordito miiveleti erdsité alapkapcsolas minden eleme R=10k(), a kapcsolas
bemeno fesziiltsége 1V, a kimeno fesziiltség:

A: -1V B: 2V C: 1V D:18mV /N Hz

9.) Egy rezgokor paraméterei L=1mH, C=10nF, R=0Q. A rezgokor csillapitasi
tényezdje:
A: 0,5 B:1 C.0 D: 100

10.) Egy 1Vrms 60Hz-es szinuszos fesziiltségforrasra 2db 15kQ-os ellenallast kapcsolunk
sorba és az egyik ellenallas fesziiltségét mérjiik. A kapcsolas fesziiltségerositése:
A:3dB B: -6dB C: 0dB D: -20dB

2.) Egy vezetéken atfolyd aram egyenaramu Osszetevdje 2A, S0Hz-es dsszetevdjének effektiv
értéke 10A, a tobbi dsszetevo elhanyagolhatd. Az dram effektiv értéke:

A: 12A B: 10,2A C:9,8A D: 104A

3.) Egy jelforditdo muveleti erdsitds kapcsolasban a miiveleti erdsité neminvertald6 bemenete:
A:--U; B: GND C: -+U; D: V.F.P.

4.) Egy tavvezetékre L=10uH/m, C=1nF/m a tdvvezeték hullamimpedancidja:
A: R=1000hm B: R=10kOhm C: U=10v D: R=0,10hm

7.) Egy miveleti erdsité nyilthurku fesziiltségerdsitése lehet:
A: 10V/V B: 100dB C: 100 D: 1,0

8.) Szinuszos fesziiltségre kapcsolt idedlis induktivitas arama szinuszos €s a fesziiltséghez
képesti fazisszoge: (- késik, + siet)

A +90° B: +45° C: -45° D: 90

9.) Haromfazisu halozatban a fazis fesziiltség effektiv értéke 231V. A vonali fesziiltség
csucsértéke:

A: 400V B: 326V C: 380V D: 566V



10.) SNR=40dB ¢és 100mV-os jelszint mellett a zajfesziiltség effektiv értéke:

A: 1mV B:1mV/Hz C: 10mV D: 10V

2.) A ,,nano” prefixum a kovetkez6 egyiitthatot jelenti:
A:10° B: 10"2C: 107 D: 2

3.) ImV zaj és 100mV jel esetén:
A: SNR=46dB B: SNR=-46dB C: SNR=43dB D: SNR=40dB

1.) Fesziiltségforrasunk {iiresjarasi fesziiltsége 10V, belsé ellenallasa 1kQ. A fesziiltségforras
kimenetére egy 5,6V névleges fesziiltségii Zener diodat kapcsolunk, ugy hogy a Zener didda anddja
¢s a fesziiltségforras negativ pontja k6z0s. A Zener-en mért fesziiltség:

A: 5.6V B: 13V C: 0,7V D:-0,7V

3.) A fesziiltségforrasunk iiresjarasi fesziiltsége 2V, bels ellenallasa 1Q. Ellenallas terhelés esetén a
kimeneti teljesitmény maximalis értéke:
A: 1/8W B: 1/4W C: 12W D: IW

4.) Egy miiveleti er6sité bemenetre redukalt ofszet-fesziiltsége lehet:

A: 100pA B: 10uVs C:3mV D: 18nV /N Hz

5.) Soros R=1kQ, toltetlen C=InF é4ramkorre U,=10V egyenfesziiltséget kapcsolunk. Egy mikro
szekundum mulva az aram:
A: lineérisan csokken B:~4mA C: 10mA D: 0A

6.) Egy 10V amplitaddju szinusz jel kozépértéke:

A: 7,07V B: 5,77V C: 0V D: 10V
7.) Egy aluminium hat6lapon 100W teljesitményt aramoltatunk 4t, ekdzben 10°C hélépcsdt mériink
rajta. Termikus ellenallasa lehet:

A: 10°C/W B: IW/K C: 10Q D: 0.1°C/W

10.) Soros R=0,1Q és C=1/m uF elrendezésen 1kHz-es 1A effektiv értékii dram folyik keresztiil. Az
elrendezés felvett hatasos teljesitménye:
A: 0.1W B: 2VAr C: (1,1 VA D: 0,9W

1.) Fesziiltségforrasunk iiresjarasi fesziiltsége 10V, belsé ellenallasa 1kQ. A
fesziiltségforras kimenetére egy 5,6V névleges fesziiltségii Zener diodat kapcsolunk, ugy
hogy a Zener didda katodja a fesziiltségforras negativ pontja kozos. A Zener-en mért
fesziiltség:

A: 56V B: 13V C. 0.7V D: -5,6V

2.) Valtakozo6 aramu 1kHz-es szinuszos halozaton adott egy soros R=1Q és C=1/(2r) mF
kapcsolas. A soros kor ered6é impedanciaja:
A: 14 Q B:1Q C:2Q D: 1.41Q




3.) Egy normal aktiv tartomianyban miikodé bipolaris tranzisztor esetén igaz a
kovetkezo osszefiiggés:

A: 1, =01 B: [, =(1-a)], C: I, =(1+a)l, D: I.=al,

4.) Elsofoku passziv alulatereszté R-C sziiré csillapitasa a torésponti frekvencian:
A:20dB/D B: 0 C:3dB D: 6dB

5.) Soros R=1k{), toltetlen C=1nF aramkorre U,=10V egyenfesziiltséget kapcsolunk. Egy
mikro szekundum mulva az aram:
A: linearisan csokken B: ~ 4mA C: 10mA D: 0A

8.) Egy fazist fordité miiveleti erdsité alapkapcsolas minden eleme R=20Kk(), a kapcsolas
bemend fesziiltsége 10V, a kapcsolas bemeneti arama lehet:
A: 0.5mA B: 1A C: 2mA D: 0A

9.) Egy XOR kapu kimenete H, ha a bemenete:

A:LL B: HH C:LH D: LX
10.) Egy fesziiltségcsokkenté DCDC atalakito altal leadott teljesitmény 1kW, a
halozatbol felvett teljesitménye lehet:

A: 1.1kW B: 2kVAr C: (1,1+)kW D: 0,9kW

6.) Egy fesziiltségvezérelt oszcillator 3V bemeneti fesziiltség hatasara 12kHz-es jelet allit
el6. Atviteli tényezdéje:
A: 4kHz/V B: 6 kHz C:0,25V/ kHz D: 0,25kHz/ V

2.) Egy 33%-os kitoltési tényezdjli 10A amplitadoju aram effektiv értéke:
A: 10A B:5.77A C:7,07A D: 3,3A

3.) Hidkapcsolast inverter egy hidagaban a két tranzisztort egyszerre kapcsoljuk be, mig a
masik hidag tranzisztorait kikapcsolt allapotban tartjuk. A kialakulo jelenség:
A Uiresjéaras B: 1ki=0 C: BNZ D: I=I,.

megj.: BNZ = Bazi Nagy Zarlat, C a hivatalos megoldas, de B is igaz (csak az nem ,,jelenség”)

5.) A hullamimpedancia mértékegysége:
A: Q/m B: O C: H/F D: F/H

8.) Egy kezdetben energiamentes induktivitdsra 100V 100us-os impulzust adunk. Arama
ezalatt 10A-re novekszik. Az induktivitas értéke:
A: ImVs/A B: 1pyH C: 100mH D: 10°H

10.) Egy fesziiltségcsokkenté DCDC atalakito altal leadott teljesitmény 1kW, a tapbdl felvett
aram 15A, a kimeneti fesziiltség 50V, a tapfesziiltség lehet:
A: 40V B: 48V C: 55V D: 75V




2.) Egy 1F2U2U vezéreletlen egyeniranyité 230V effektiv értékii szinuszos fesziiltségii
halozatrol iizemel soros R-L terheléssel. Az egyeniranyitott fesziiltség kozépértéke:
A: 325V B: 207V C:-100V D: 230V

4.) Egy U,,,=0,6V, r;,=20Q-mal jellemezhet6 diodara 0,8V-ot adunk. Arama
A 1A B: 10mA C: 0,8A D: 40mA

5.) Soros R-C aramkorre U, egyenfesziiltséget kapcsolunk (a kondenzator a fesziiltség
rakapcsolasa eldtt energiamentesnek tekintheté). Az arama:

A: lineérisan nd B: U,/R-hez tart C: logaritmikusan né D: nulldhoz tart
megj.: t = oo -ben az aram tart a nullahoz

8.) Egy NPN tranzisztor emitterarama 1A, kollektor-emitter fesziiltsége 1V. Bazisarama
lehet:
A: -100nA B: 100uA C: 100nA D: 20mA

9.) A 8*cos(2750¢)* cos(2750¢) fiiggvény kozépértéke:
A:4 B:2 C:0 D: -2

10.) XOR kapu egyik bemenetén H szint van, masik bemenete felfut. Kimenete:
A:L B:H C: fel D: le

1.) 1kHz-es 10V-os szinuszos jel idészerinti derivaltja t=250us-ban:
A: 10V/ms B: 0V/s C: 62832V/s D:1=314,16V/s

2.) Egy alul-atereszto R-C sziirére 10V egyenfesziiltséget kapcsolunk, allandésult
allapotban az ellenallason eso fesziiltségére igaz, hogy:
A:duy/dt=10V/s  B:U,=7,07V C: duy/dt=1V/s D: U, =0V

3.) Egy miiveleti erdsito invertalé bemenetére -5V, a nem invertalé bemenetére -4,9V
fesziiltség kapcsolodik. A kimenet fesziiltsége:
A:--U; B: 5V C. -+U; D: 49V

4.) Egy U,,,=0,6V, r,=5Q-mal jellemezheté diodan 20mA folyik at.
A: Uy=0,5V B: U,=0.7V C: U,=0,6V D: U,=100,6V

5.) Soros R-C aramkorre U, egyenfesziiltséget kapcsolunk (a kondenzator a fesziiltség
rakapcsolasa eldtt energiamentesnek tekintheté). Az arama:

A lineérisan n6 B: U,/R-re ugrik C: logaritmikusan né D: exponencidlisan nd
megj.: t = 0 —ban ugrik az dram, majd 0-hoz tart t = co-ben (és exponencialisan csdkken)

8.) Egy NPN tranzisztor emitterarama 1,5A, kollektor-emitter fesziiltsége 1V.
Bazisarama lehet:
A: 10,7V B: 100uA C: 100nA D: 20mA

10.) Egy erésité az 0,5V-os bemeneti jelet 1V-ra erdésiti. Fesziiltségerositése:
A: 100 B: 1000dB C: 60dB D: 6,02dB




1.) 1H impedanciaja S0Hz-en:

A: 3,18mQ B:0,02Q C: 50Q D: 314Q
2.) Soros R=1Q, L=1H, C=IF eredd impedanciaja lehet:
A:0Q B: 1+ Q C: 0,1+ Q D: 10j Q

3.) A térvezérlésii tranzisztor labai:
A: BJT B: SDG C: BCE D: ECG

5.) Soros R=1mQ, L=1mH aramkérre U; =1V egyenfesziiltséget kapcsolunk. Allandosult
allapotban az induktivitas fesziiltsége:
A: linearisan n6 B: 1V C. oV D: 0,707V

7.) A fesziiltségforrasunk tiresjarasi fesziiltsége 1V, belso ellenallasa 1Q. Ellenallas terhelés
esetén a kimeneti teljesitmény maximalis értéke:
A: 1/8W B: 1/4W C: 12W D: IW

8.) Egy szilicium egyeniranyit6 didda fesziiltségesése a névleges araman:
A: 0,1V B: 26mV C. 1V D: 20mA

9.) A 8*cos(2750¢)*cos(2750t + 7/ 2) fiiggvény kozépértéke:
A4 B:2 C:0 D: -2

10.) Két bites unipolaris DA valtoval maximalisan kiadhat6 fesziiltség, ha U, ,=1V:
A: 1V B: 3V C:2v D: 7V

1.) ImH impedanciaja 50Hz-en:
A: 3,14mQ B:0,02Q C:50Q D: 0.314€Q

6.) Szinuszos fesziiltségre kapcsolt idealis kondenzator arama fesziiltséghez képesti
fazisszoge: (- késik, + siet)
A: +90° B: +180° C: -45° D: -90°

8.) Egy erdsitd az 0,1V-os bemeneti jelet 1V-ra erdsiti. Fesziiltségerdsitése:
A: 100 B: 10dB C:20dB D: 6,02dB

1.) 1H-is arammentes induktivitasra 100V egyenfesziiltséget kapcsolunk. 1s mulva:

A: di/dt = 10mA/s B: di/dt = 1kA/s C: 100A D:1=1A
2.) Egy feliilatereszté6 R-C sziirore 10V egyenfesziiltséget kapcsolunk, allanddsult
allapotban a kimenoéfesziiltségére igaz, hogy:

A:du/dt=10V/us B: U=10V C: du/dt=10V/s D:U=0V

3.) Egy idealis, miiveleti erdsités hiszterézis nélkiili komparator invertialé bemenetére
+5V, a nem invertalo bemenetére +5.22V fesziiltség kapcsolddik. A kimenet fesziiltsége:
A:--U; B: 5V C. -+U; D: 5,22V

8.) Egy NPN tranzisztor bazisirama 1mA. Emitterarama U_,= 4V esetén lehet:
A:+0,7V B: ImA C: 2mA D: 120mA



10.) Egy 3F1U3U egyeniranyité kimeneti teljesitménye 10kW. Bemeneti hatdsos
teljesitménye lehet:
A: 11kW B: 9kW C: 14,1kVAr D: 7,07kWh

1.) Egy NPN tranzisztor bazisdrama 1mA. Emitterdrama UCE = 5V esetén:
A: 10,7V B: ImA C:200mA D: SmA

3.) Egy -10-es erdsitésii invertald erdsitd bemeneti fesziiltsége 1V. A miiveleti erdsitd
invertalo labanak fesziiltsége:

A: 1V B: 0,1V C. 0V D: -10V

5.) Haromfazisa halozatban a vonali fesziiltség effektiv értéke 400V. A fazisfesziiltség
effektiv értéke:

A: 230V B: 326V C: 220V D: 1414V
6.) Kisiitott 2nF-os kondenzatort 2mA-rel toltiink. 1ms mulva fesziiltségére igaz:

A: 1000V B: 2V C:0,5mV/s D: 20kV/s

8.) A 26dB-es atvitelhez tartozé fesziiltségerdsités:
A: 400 B: 4 C:20 D: 10

9.) Idedlis soros R-C tagnak, mint fesziiltség osztonak az atviteli tényezdje 0 frekvencian, ha
a kimenet a kondenzator fesziiltsége:

A: o0 B: 1 C:\2 D: 0

10.) Egy DC/DC éatalakito bemeneti teljesitménye 100W, bemeneti fesziiltsége 100V.
Bemeneti aramanak effektiv értéke lehet:

A:2A B: 0,9A C:1A/s D: 0,7Arms

2.) Egy alul-atereszto R-C sziirore 10V egyenfesziiltséget kapcsolunk, allandosult
allapotban a kimenéfesziiltségére igaz, hogy:
A: du/dt=10V/s B:U=7,07V C: du/dt=0V/s D: U=0V

3.) Egy miiveleti erositd invertaléo bemenetére +5V, a nem invertalo bemenetére +4,9V
fesziiltség kapcsolddik. A kimenet fesziiltsége:
A --U; B: 5V C: -+U; D: 4,9V

4.) Egy U,,,=0,6V, r,=10Q2-mal jellemezhet6 diodan 10mA folyik at.

A: Uy=0,5V B: U=0.7V C: U,=0,6V D: U,=100,6V
8.) Egy NPN tranzisztor emitterarama 10mA, kollektor-emitter fesziiltsége 5V.
Bazisarama lehet:

A: 10,7V B: 100uA C: 100nA D: 20mA

9.) A 4*cos(2750¢)*cos(27100¢) fiiggvény kozépértéke:
A: 4 B:2 C:0 D: -2

10.) Egy erésit6 az ImV-os bemeneti jelet 1V-ra erdésiti. Fesziiltségerositése:
A: 100 B: 1000dB C: 60dB D: 6,02dB



1.) Egy NPN tranzisztor bazisarama 1mA. Emitterdrama U= 5V esetén:
A:+0,7V B: ImA C:2mA D: 115mA

4.) ImH-is arammentes induktivitasra 1V egyenfesziiltséget kapcsolunk. 1ms mulva:
A: du/dt = 1mV/ms B: di/dt = 2kA/s C:i=10A D:i=1A

6.) Kistitott 1000pF-os kondenzatort 2A-rel toltiink. 1ms mulva fesziiltségére igaz:
A: 1000V B: 2V C:0,5mV/s D: 20kV/s

1.) Egy visszacsatolatlan erdsit6 nem invertalo bemenetét foldre kotjiik, az invertalo
bemenetére +20mV fesziiltséget adunk. A kimenet fesziiltsége:
A: +0,02V B:=-U; C:-0,02vV D: =+U;

4.) 10mH-is Arammentes induktivitasra 100V egyenfesziiltséget kapcsolunk. 1ms milva:
A: di/dt = 10mA/s B: di/dt = 1kA/s C: 10A D:1=1A

2?26.) Kisiitott 1000pF-os kondenzatort 2A-rel toltiink. 1ms mulva fesziiltségére igaz:
A: 1000V B: 20V C: 0,5mV/s D: 2kV/s

megj.: ez nem a fesziiltségére igaz, hanem a fesziiltség valtozasara ( du/dt —re ), id6 nem Iényeges

8.) Idealis kapacitas fesziiltségének fazisszoge szinuszos aramahoz képest (- késik, + siet)
A: +90° B: +45° C: -90° D: -45°

10.) P=1kW, Q=1kVAr, a teljesitménytényezé lehet:
Al B: 0,9 C: 1,41 D: 0,707

1.) Analég PLL oszcillatora K, atviteli tényezdéjének mértékegysége:
A: V/NHz B: Hz/V C:1/v D: 1
2.) 1pF-os kapacitas és 1kQ-os ellenallas soros kapcsolisinak eredé impedanciaja

1kHz-en:
A: 0,85kQ B: 2kQ C: 1,04k D: 2kVA

5.) Soros R-L aramkor fesziiltsége szinuszos. Az arama:
A: exponencidlisané B: U /R-re ugrik C: késik D: siet

6.) Kisiitott 1000nF-os kondenzatort 1A-rel toltiink. Fesziiltsége 1ms mulva:
A: 1000V B: 1V C: 100V/s D: 1V/s

10.) P=1kW, a latszolagos teljesitmény lehet:

A: -0,5kVAr B: 0.9kVA C: 5kVA D: 0,6+0,6] kKVA
1.) Egy 0,10hm-os ellenallason SA folyik at. Fesziiltsége:

A: 1V B: 0.5V C: 50V D: 20mV




2.) Egy 100nF-os kapacitason atfolyo aram 10mA. Fesziiltségére igaz, hogy:

dU dU
_:0,1 V/us —=10|kV / us
AL dt V7 us] B: U=100kV C: dt (kv uss) D: U=10"V
7.) Az induktivitas mértékegysége a kovetkezo:
A:[H B: [Vs/menet?] C: [Vs] D: [S]
8.) A ,,piko” prefixum a kovetkezo egyiitthatot jelenti:
A: 10° B: 102 C:10° D: 2°¢
1.) Egy 0,10hm-os ellenallason 10A folyik at. Teljesitménye:
A: 1000W B: IW C: 100W D: 10W

10.) Parhuzamosan kapcsolunk 4db 20k€2 -os és 3db 15 k2 -os ellenallast. Az eredo
ellenallas:
A:2.5kQ B: 7.5 kQ C: 5kQ D: 12.5kQ

1.) Egy 0,10hm-os ellenallason 10A folyik at. Fesziiltsége:
A: 0,1V B: 0,5V C: 1V D: 10V

2.) Egy 100nF-os kapacitason atfolyé aram 100mA. Fesziiltségére igaz, hogy:

d—Ule[kV/,us] cil—(tjzl,O[V/ys]

A: U=10"V B: U=100kV C: dt D:

3.) Egy -10V-os erositésii invertalo erésito bemeneti fesziiltsége 1V. A miiveleti erosito
invertalé labanak fesziiltsége:
A1V B: 0,1V C: 0V D: -10V

5.) Egy 115V effektiv értékii 100Hz-es szinuszos jel id0 szerinti derivaltja t=0-ban:
A: =314[V /s] B: =—0,1[V/ ps] C:0 D_:zO,l[V/,us]

6.) Egy U,,,=0,7V, r,=20Q2-mal jellemezhet6 diodan 10mA folyik at.
A: U,=0,7V B: U,=1V C. U,=0,9V D: U,=200,7V

10.) ImV zaj és S0mV jel esetén:
A: SNR=46dB B: SNR=-46dB C: SNR=43dBD: SNR=34dB

4.) 10mH-is arammentes induktivitasra 10V egyenfesziiltséget kapcsolunk. 1ms mulva:
A: di/dt=10A/s B: di/dt =0.001A/s C: 10A D:1=1A



